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Al-Si/ SiC KOMPOZITLERIN KISMI YENIDEN ERGIiTiMi VE HAMUR ZONUNDA
SEKIiLLENDiRiLMESi
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Farkl biiytikliiklerde SiC pargaciklar ile takviye edilmis Al-Si alasimlar1 kompozitler yari kati karistirma ve
ardindan tamamen sivi halde sikistirma dokiim(Squeeze Casting) kullanilarak iiretilmistir. izotermal kismi
yeniden ergitim sirasinda baslangictaki dendiritik yapi, kiiresel sekle doniismekte ve bu doniisiimiin takviye
edilmemis matriks alagimindan daha hizli sekilde meydana geldigi goriilmektedir. Yap1 kiiresel oldugu zaman
585 °C'de hamur halinde gergeklestirilen basma testleri, malzemenin deformasyonu i¢in 570 °C'de tamamen
kat1 haldeki sikistirma icin gerekli olandan ¢ok daha kiigiik gerilmeye gereksinim gdstermektedir. Bununla
beraber sikistirmadan once belirli bir bekletme zamani i¢in, belirli bir degere kadar SiC hacim oranindaki
artma ile gerilme azalmaktadir. Bu sonug bir yandan artan SiC orani ile yapinin inceltilmesini, diger yandan
da kompozitte SiC'liin artisi ile kati partikiillerin toplam miktarmin artigi ile doniisiimiin hizlandirilmasi ile
aciklanabilir. Deneysel ¢alismalar kompozit malzemeler i¢in yar1 katt sekillendirmenin kullaniminin merak
uyandirict oldugunu ortaya koymaktadir.
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